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Capacitor: Cst)E *3}slt}.

A7) AlolE EgfeH 2 RE FgEHe 27 Ao wgh Al 1 TFT(TD 7 293 53, ZAEE(control) A&
wel A 3 2 A 6 TFI7F 293 @, o, AoE =gozRy ITgue 20 A% gsste A 1
TFT(TD), Al 4 TFT(T4) 2 A 6 TFT(T6)°l dlolg =zlo]| 23E dlo]E xd_?}(VDD, VSS)el FHEL. ol &
dl, Al 1 WA Al 6 TFT(TL ~ T6)2] &F&€ol| w2 g7 dolgrt 7] 2EA AFHAE(Cst)oll A= aL, 7]
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